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Литий-ионные аккумуляторы (ЛИА) получили широкое распространение в качестве источников тока для портативных источников энергии, однако значения ёмкости современных ЛИА ограничены. Увеличить емкость, сохранив габариты аккумуляторов, можно за счёт увеличения емкости одного из электродов, например, отрицательного. Большой интерес представляет использование нанокристаллического кремния в качестве анодного материала в литий-ионных аккумуляторах, так как самый насыщенный литием интерметаллид кремния с формулой Li22Si5 обладает теоретической удельной емкостью 4200 мАч*г-1, что в несколько раз превосходит значения используемого в настоящее время графита (372 мАч*г-1) [1-2]. В данной работе было определено влияние соотношения компонентов электродной смеси кремний-графит на значение удельной ёмкости отрицательного электрода литий-ионного аккумулятора на её основе. Образцы были изготовлены с использованием коммерческого графита марки SDI и кремния, полученного методом плазмохимического синтеза. В качестве метода изготовления тонкопленочных электродов был выбран метод напыления водной суспензии на основе смеси активных веществ при помощи аэрографа. С помощью полученных электродов были изготовлены двухэлектродные электрохимические ячейки в аргоновом боксе.
Наиболее стабильным и высокоёмким показал себя образец с соотношением кремния к графиту 3:1. Количество циклов разряда-заряда составило 40. Стоит отметить, что емкость ячейки не падала ниже 1*10-4 мАч/г до 30 цикла включительно. Это можно объяснить тем, что такое содержание графита обеспечивает подходящую скорость экстракции лития из матрицы кремния.
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